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4500-21 (Diode Circuit)

<Co|2E 3|2 E4 A3

+ XMl /LED CO|RE E4 3|2 A
« Test Pin X 177, 2@ ©HX} x 2874
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-22 (Regulators)

=
o M2 7HH OFYSE ME 32 AN
« Test Pin X 97H, 2@ THXt x 1074
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-23 (BJT Bias)

« BJT HIO|OA 3|2 E4 Ao
-0y MU 32 A

- M2 HIO|OA 3|2 AHE

* Test Pin X 217, 2@ TR} x 87K
+ 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-24 (BJT Amplifier)

BT 3Z7| -1 3|2 E4 4™

« BJT O0[EIEE Y 3|2 A

<BJT 1, 2t 2 5|2 A

» Test Pin X 257H, 2@ TRt X 1474
+ 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

» 4500-25 (BJT Amplifier-2)

- 220l B2 £

-BJT B BE 32 4
‘AT T B 52 A
 Test Pin X 227H, 2@ =X} x 774

+ 37| 1 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
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4500-26 (Push-Pull Amplifier)

- MEHSEI| 2 EN A
- Push—Pull S£7| 3|2 45! (DEPP, SEPP)
 Test Pin X 117H, 2@ TXt x 1374

+ 37| : 165(W) x 105(D) x 33(HImm

4500-27 (J-FET Bias)

[ # (BPG e 27. J-FET Bias sy )
T, Sen - Bm 2 Vortage-geider Biny ]
LN e ?-. o - = = Al
. = o JAAET Qli :}g E‘é
o | & - - X7 HIO|OJA 3|2 Al
Tl i i - Tt Ho|ojA |2 A3
| &b | A | b - Test Pin X 147, 20 EXF X 674
[le L8t . D » 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
4500-28 (J-FET Application)
r'! (5PBrww 28 JFET T
1. Gommen Geurce Amp.

« J-FET Application 3|2 EA Al
«FET 5% 3|2 A8

- FET =0 3|2 A

« FET E3F 32 3= 48

) *Test Pin X 147}, 2@ TAt X 674
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
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4500-29 (MOS-FET & IGBT)

I % (B8PGwwn 29. MOS-FET & IGBT _paws-ssozs i)

* MOS—ET & IGBT 3|2 EM Al

« DC Switching 3|2 A&

+ IGBT 25t PWM M| 3|2 Al

» Test Pin X 87H, 2@ =HXt x 1374
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-30 (Thyristors)

l . (8PGisss 30, Thyristors s s ) -"]
1 5CR BY &R ES m Lol ] ]
" * - MO|2|AE 32 E4 AE
+ SCR TFA0] 32 A
s i * TRIAC 1A 312 A8
] «Test Pin X 117, 2@ =Rt X 774

+ 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
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4500-31 (Oscillators)

f ng
fon

X732 EM A

S0|x, ot=2| U427 32 A
+ Wien Bridge 217 3|2 A
« Test Pin X 137l, 2@ ©tXt X 674
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
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4500-32 (OP AMP Circuit)

by

« OP-AMP 3|2 EN Al
< HIM SZ H[EEN SE 5|2 AN
- A=, Hlw7| 3|2 AlE

« Test Pin X 147K, 2@ THXE X 1974
+ 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

by

4500-33 (Differentiator & Integrator)

- 0|27]& H27| 3|2 EN A
*RC O|ME7| 3|2 AF

-5 0|327] 3|2 A

* Test Pin X 157, 2@ EtXt X 1574
+ 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-34 (Adder & Subtracter)

- OP Amp 7H7| & ZH417| 3|2 E4 AE
+ OP Amp2| 7Hit7| 3|2 AF

- OP Amp2| Zt7| 3|2 AE

+ Test Pin X 77H, 2@ TtX} X 1474

« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-35 (Frequency Filter)

< omp| 32 E4 AE

« LPF, HPF, BPF 3|2 413!
crE/ed ooy| 32 A

» Test Pin X 1271, 2@ ©tX} x 1274
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
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4500-36 (OPA Applications)

- OP-AMP 28 32 4 A3
FHEI| ASSE| T, AL 52 A3

» Test Pin X 127, 2@ =FEXF X 1074
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-37 (Sensor Circuit-1)

+ Sensor 3|2 E4 A3 - 1

-2 AA 32 A

- BN 3|2 A

< X7 KM 3|2 A

« Test Pin X 770, 2@ =Xt X 774

« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-38 (Sensor Circuit-2)

*Sensor 3|2 EM AlS - 2

-5 M 3= A

< JHA 3|12 A

* Test Pin X 1074, 2@ EtXF x 674
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-40 (Power Supply)

(TR EBZ7| - Y ACT00 ~ 240V
SHASW X 1 X BH x 14

» Test Pin X 77l, 2@ Kb X 374
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-16 (Bread Board)

. HylEHE g

*Bus X 27, Power Bus X 174

« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
- HE| AEZ0]A

7|/ B ISEHE | 185

7|/ ®x} @|
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4500-37 (Sensor Circuit-1)

+ Sensor 3|2 EA Al - 1
< 2 MM 32 A

- BN 312 A

< K| MM 32 A-

« Test Pin X 77H, 2@ ©HXt X 77K

« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-38 (Sensor Circuit-2)

* Sensor 2|2 EM A -2
S AN 32 A

< JIA 3|2 Al

* Test Pin X 107H, 2@ Xt x 674
+ 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-41 (Sensor Circuit-3)

+ Sensor 2|2 EM AS -3

+ CDS MM 3|2 A3

- HIARY ZE TR 3|2 A3

« MM ZEMO|QE 3|2 AR

« MM E TR 3|2 Al

» Test Pin X 1871, 2@ =Xt X 671
+ 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-42 (Sensor Circuit-4)

«Sensor 3|2 EM Algl -4

« Photo Interrupt 3|2 Al

« Photo Coupler 2|2 A5

« Color Sensor 2|2 Al

« Test Pin X 474, 2@ THXt X 474

+ 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
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4500-43 (Sensor Circuit-5)

* Sensor 2|2 EM Mgl -5

- 2|0|X| CIO|RE MM 3|2 Al

« MM MM 3|2 Al

« Test Pin x 370, 2@ TRt x 474

« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-44 (Sensor Circuit-6)

- Sensor 3|2 EM AlSl -6

- Z 30|t MM (BF3RX), A9|2l 3|12
(20| A Xlotg) A8

» Test Pin X377}, 2@ kXt x 474

« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-03 (Capacitor Types)

* Sensor 3|2 EM AIS -7

S22 MEH 2= AN 32 A
STy 3|2 A

+«NTC—1 3|2 Al

+ NTC-2 3|2 Al

» Test Pin X 1971, 2@ SRt x 574

« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-49 (Sensor Circuit-10)

* Sensor 2|2 E4 4% - 10

- REY 2THAM 32 MY

- S ZTHM 32 AE

< XM ZE TR 3|2 A

< AP7| B2 A

* Test Pin X 167H, 2@ =Xt x 674
« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

4500-48 (Sensor Circuit-11)

* Sensor 3|2 EA A - 11

« 220} MM AlE

« ZX7{2| EA|7| FND LKA

« Z4QIM (PSD)AILM Al

« ZX7{2| EA|7| LED LHAt

« Test Pin X 770, 2@ Xt X 774

« 37| : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
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